
Dank der neuesten Generation der V-NAND Speichertechnologie mit 9x Layern bietet die SSD 970 EVO Plus mit bis zu 

3.300 MB/s eine um bis zu 53% höhere sequentielle Schreibrate im Vergleich zum Vorgängermodell. Auch die Leistung 

bei zufälligen I/O-Zugriffen wurde verbessert. Damit steht anspruchsvollen Anwendern eine leistungsstarke Speicherlösung 

zur Verfügung, die die Messlatte bei intensiven Workloads wie der Bearbeitung von 4K-Inhalten, 3D-Simulationen oder 

High-End-Gaming spürbar anhebt.

Produktmerkmale

� Verfügbare Kapazitäten: 250 GB, 500 GB, 1 TB

� Neue Generation der V-NAND Speichertechnologie mit 9x Layern

� M.2-Formfaktor (2280) mit NVMe-Unterstützung

� Samsung Phoenix-Controller mit bis zu 1 GB LPDDR4-SDRAM

� Sequentielle Datenübertragungsraten von bis zu 3.500 MB/s lesend bzw. 3.300 MB/s schreibend1

� Ein-/Ausgabeoperationen: bis zu 600.000 IOPS (Random Read) bzw. 550.000 IOPS (Random Write)

� 5 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie oder bis zu 600 TB TBW2

1  ťʪθ˙ͱθ͔ɇ͝ʀʪ ̧ɇ͝͝ ̟ʪ ͝ɇʀ˵ HͱϑϩࣗƊцϑϩʪ͔ Ї͝ʒ Kͱ͝ѣ ˝Їθɇϩ̈ͱ͝ Эɇθ̈̈ʪθʪ͝ࢋ
 GB ߡߡߦ ƟB ƟBǮ ɵʪ̈ ߡߡߤ ࡡGB ߡߦߣ ƟB ƟBǮ ࣍Ɵͱϩɇ̷ Bцϩʪϑ Ǯθ̈ϩϩʪ࣎͝ ɵʪ̈ ߡߦߢ ࡠJɇ˵θʪ Gɇθɇ͝ϩ̈ʪ ɵʪ̈ ˝̷ʪ̈ʀ˵іʪ̈ϩ̈˝ʪθ Ë͝˵ɇ̷ϩЇ͝˝ ʒʪθ ϑΧʪїѣ їʪθϩʪ͝ Gʪϑɇ͔ϩϑʀ˵θʪ̈ɵʒɇϩʪ͔͝ʪ͝˝ʪ ̈͝͝ʪθ˵ɇ̷ɵ ʒʪθ Gɇθɇ͝ϩ̈ʪіʪ̈ϩ ߦ  2

sowie 600 TB TBW bei 1 TB. Vollständige Garantiebedingungen unter: www.samsung.com/de/support/warranty/

Eine SSD, für das Plus an Performance.

Samsung SSD 970 EVO Plus



1  1 GB = 1.000.000.000 Bytes. Ein gewisser Anteil der Kapazität kann für Systemdateien und die Instandhaltung genutzt werden,

sodass die tatsächliche Kapazität von den Angaben auf dem Produktetikett abweichen kann.
2  ťʪθ˙ͱθ͔ɇ͝ʀʪ ̧ɇ͝͝ ̟ʪ ͝ɇʀ˵ HͱϑϩࣗƊцϑϩʪ͔ Ї͝ʒ Kͱ͝ѣ ˝Їθɇϩ̈ͱ͝ Эɇθ̈̈ʪθʪ͝ࢋ
3  Messwerte zur sequentiellen Schreibleistung basieren auf der Intelligent TurboWrite-Technologie.

Die Leistungen außerhalb der Intelligent TurboWrite-Region liegen bei 400 MB/s (250 GB), 800 MB/s (500 GB) sowie 1.500 MB/s (1 TB).
4  Die zufälligen Schreibleistungen (QD32) außerhalb der Intelligent TurboWrite-Region liegen bei 100.000 IOPS (250 GB), 200.000 IOPS (500 GB) sowie 400.000 IOPS (1 TB).
5  D̈ʪ ϩɇϩϑɘʀ˵̷̈ʀ˵ʪ Lʪ̈ϑϩЇ͝˝ϑɇЇ˙͝ɇ˵͔ʪ ̧ɇ͝͝ ɇɵ˵ɘ͝˝̈˝ Эͱ͝ ʒʪθ Ɗцϑϩʪ͔˵ɇθʒиɇθʪ Ї͝ʒ ̧ࣗͱ͝ѣ ˝Їθɇϩ̈ͱ͝ ɇɵиʪ̈ʀ˵ʪ͝ࢋ
ࡡGB ߡߦߣ ƟB ƟBǮ ࣍Ɵͱϩɇ̷ Bцϩʪϑ Ǯθ̈ϩϩʪ࣎͝ ɵʪ̈ ߡߦߢ ࡠJɇ˵θʪ Gɇθɇ͝ϩ̈ʪ ɵʪ̈ ˝̷ʪ̈ʀ˵іʪ̈ϩ̈˝ʪθ Ë͝˵ɇ̷ϩЇ͝˝ ʒʪθ ϑΧʪїѣ їʪθϩʪ͝ Gʪϑɇ͔ϩϑʀ˵θʪ̈ɵʒɇϩʪ͔͝ʪ͝˝ʪ ̈͝͝ʪθ˵ɇ̷ɵ ʒʪθ Gɇθɇ͝ϩ̈ʪіʪ̈ϩ ߦ  6

300 TB TBW bei 500 GB sowie 600 TB TBW bei 1 TB. Vollständige Garantiebedingungen unter: www.samsung.com/de/support/warranty/

Technische Daten

Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ E̷ʪʀϩθͱ̈͝ʀϑ G͔ɵH ॅ A͔ Kθͱ͝ɵʪθ˝ʪθ Hɇ͝˝ ߥߣߩߦߧ ॅ ߧ Ɗʀ˵иɇ̷ɵɇʀ˵ࢥƟɇЇ͝Їϑ ॅ Hͱϩ̷̈͝ʪߨߨ ߦߦߦ ߨߨ ߧߪߢߧߡ ࡠ ࣍Kͱϑϩʪ͝ ̷ɇЇϩ Kͱ͝ʒ̈ϩ̈ͱ͝ʪ͝ ʒʪϑ 
Ǥʪθϩθɇ˝ϑΧɇθϩ͝ʪθϑ ˙Аθ Fʪϑϩ͝ʪϩіɇ͝ϑʀ˵̷Аϑϑʪ ͱʒʪθ đͱɵ̷̈˙Ї̧͝ɇ͝ϑʀ˵̷Аϑϑʪ࣎ ॅ Ɗϩɇ͝ʒ Jɇ͝Їɇθ ߪߢߡߣ ॅ IθθϩА͔ʪθ Ї͝ʒ Ä͝ʒʪθЇ͝˝ʪ͝ Эͱθɵʪ˵ɇ̷ϩʪ͝ࢋ

Modell MZ-V7S250BW MZ-V7S500BW MZ-V7S1T0BW

Hardware

Information

Kapazität1 250 GB 500 GB 1 TB

Größe (L x B x T) 80,2 x 22,2 x 2,4 mm

Gewicht max. 8 g

Controller Samsung Phoenix-Controller

Flash-Speicher Samsung V-NAND 3-Bit MLC

DRAM Cache-Speicher 512 MB LPDDR4 1 GB LPDDR4

Formfaktor M.2 (2280)

Performance2

Sequentielles Lesen Bis zu 3.500 MB/s

Sequentielles Schreiben3 Bis zu 2.300 MB/s Bis zu 3.200 MB/s Bis zu 3.300 MB/s

4 KB Ran. Read (QD1) B̈ϑ іЇ ߡߡߡࢋߨߢ IĮťƊ Bis zu 19.000 IOPS

4 KB Ran. Write (QD1) Bis zu 60.000 IOPS

4 KB Ran. Read (QD32) Bis zu 250.000 IOPS Bis zu 480.000 IOPS Bis zu 600.000 IOPS

4 KB Ran. Write (QD32)4 Bis zu 550.000 IOPS

Lieferumfang Software Samsung Magician-Software zur Laufwerksverwaltung

Energiebedarf5

(typisch)

Idle
DIPM ein-

geschaltet
30 mW

Bei Aktivität

(durch-

schnittlich)

Lesen/

Schreiben
5,0 W / 4,2 W 5,5 W / 5,8 W 5,5 W / 6,0 W

Zulässige Spannung उज़ߦ उǤ ॠߤࡡߤ

Zuverlässigkeit (MTBF) 1,5 Mio. Stunden

Betriebstemperatur उইCߡߨ उইC ɵ̈ϑߡ

ƊΧʪїѣїʪθϩʪ
Schreibdatenmenge

150 TB

Total Bytes Written

300 TB

Total Bytes Written

600 TB

Total Bytes Written

Schnittstelle PCIe Gen 3.0 x 4 und NVMe 1.3

Stoßsicherheit 1.500 G und 0,5 ms (halber Sinus)

Datenverschlüsselung AEƊ ࣗߧߦߣB̈ϩࣗǤʪθϑʀ˵̷Аϑϑʪ̷Ї͝˝ ࣍C̷ɇϑϑ ࡡ࣎ߡ ƟCGࢥĮΧɇ̷ࡡ IEEE ߨߧߧߢ ࣍E͝ʀθцΧϩʪʒ Dθ̈Эʪ࣎

Intelligent TurboWrite Puffergrößen 4–13 GB 4–22 GB 6–42 GB

Besonderheiten GC (Garbage Collection), SMART, TRIM, Dynamic Thermal Guard, DevSlp

Garantie6 5 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie


